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摘要(译)

本发明涉及一种像素单元结构，包括：栅线和数据线，所述栅线和所述
数据线交叉并定义像素区域；薄膜晶体管，所述薄膜晶体管的栅极与所
述栅线电连接，所述薄膜晶体管的源电极与所述数据线电连接；像素电
极，所述像素电极与所述薄膜晶体管的漏电极电连接；以及一对挡光
条，所述挡光条位于所述像素电极的两侧并且朝数据线方向延伸，至少
一个所述挡光条包括多个段差缓冲凸起，所述段差缓冲凸起朝第一方向
凸起。本发明的像素单元，通过在挡光条的像素电极侧设置多个段差缓
冲凸起，打乱摩擦影区域内摩擦均匀度的变化规则，从而在摩擦均匀度
被打乱的摩擦影区域内防止产生漏光，从而减少了漏光，有效地提高了
液晶显示装置的质量。
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